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В ОПТИЧЕСКИ АКТИВНОМ ФОТОРЕФРАКТИВНОМ КРИСТАЛЛЕ 
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В этой статье мы представляем результаты теоретического 

исследования взаимодействия двумерных световых пучков с гауссовым и 
квадратным супергауссовым распределениями интенсивностей на входе 
в фоторефрактивный оптически активный кристалл Bi12SiO20 (BSO). 

При моделировании использовались следующие параметры: 
показатель преломления n0 = 2.54, электрооптический коэффициент 
r41 = 5·10-12 м/В, удельное вращение кристалла ρ = 22 град/мм, длина 
кристалла 20 мм, λ = 0.6328 мкм, входная плоскость кристалла )011( , 
ориентационный угол θ ≈ 35.3°, внешнее электрическое поле 
E0 = 3.5 кВ/см ( 0E  || [ 111 ]), радиус пучка r0 = 15 мкм, расстояние между 
центрами пучков Δ = 15 мкм. Предположим, что на входе в кристалл 
верхний пучок (рис. 1) имеет x-поляризацию, нижний пучок имеет  
у-поляризацию.  

 

 

В результате притяжения взаимодействующих пучков верхний пучок 
отклоняется в сторону нижнего пучка (рис. 1, а – б), который сильно 
рассеивается, но при этом играет роль управляющего пучка. Этот эффект 
для одномерных гауссовых пучков был рассмотрен в [1].  
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Рис. 1. Взаимодействие двумерных ортогонально поляризованных 
световых пучков в кристалле ВSО:  распределение светового поля по 
толщине кристалла (а – супергауссовы пучки; б – гауссовы пучки). 


